












































































专利名称(译) 液晶装置，像素电路，有源矩阵基板和电子设备

公开(公告)号 US20080238850A1 公开(公告)日 2008-10-02

申请号 US12/039359 申请日 2008-02-28

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

当前申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

[标]发明人 WATANABE KENYA

发明人 WATANABE, KENYA

IPC分类号 G09G3/36

CPC分类号 G09G3/3614 G09G3/3659 G09G2300/0857 G09G2300/0866 G09G2310/0235 G09G2320/046

优先权 2007078758 2007-03-26 JP

其他公开文献 US8159484

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

液晶装置包括横向电场模式液晶元件，该液晶元件通过在基板平面的方
向上向液晶层施加电场来控制液晶分子的排列。在每个像素电路中提供
电压逆变器电路，并且通过将从存储器电路提供的第一和第二电压中的
每一个的供应切换到第一像素电极和第二像素之间来反转施加到液晶元
件的电压。液晶元件的电极。保持电容器保持施加到液晶元件的电压。
电压逆变器电路包括开关元件。保持电容器的一端连接到第一和第二开
关元件的公共连接点和第三和第四开关元件的连接点中的至少一个。
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